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на соискание учёной степени кандидата физико-математических наук 

Фамилия, имя, отчество Троян Павел Ефимович 

Гражданство гражданин Российской Федерации 

Ученая степень (с указанием шифра доктор технических наук по специальности 

специальности 1 специальностей и отрасли 01.04.04 - физическая электроника 
науки, по которым защищена диссертация) 

Ученое звание Профессор 
(по какой кафедре 1 по какой специальности) по кафедре физической электроники 

Основное место работы: 

Почтовый индекс, адрес, телефон 634050, г . Томск, пр. Ленина, 40, 
(при наличии), адрес электронной + 7 (3822) 51-05-30, 
почты (при наличии), адрес office@tusur.ru, 
официального сайта в сети http://www.tusur.ru/ 
«Интернет» (при наличии) 

Полное наименование организации Федеральное государственное бюджетное 

в соответствии с уставом образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Томский 

государственный университет систем управления и 

радиоэлектроники» 

Наименование подразделения Кафедра физической электроники 
(кафедра 1 лаборатория и т. п.) 

Должность Заведующий кафедрой 
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